








































专利名称(译) 有机发光二极管显示器及其制造方法

公开(公告)号 US20180158878A1 公开(公告)日 2018-06-07

申请号 US15/711103 申请日 2017-09-21

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE SE HO
KIM TAE HYUNG
SONG JE HYUN

发明人 LEE, SE HO
KIM, TAE HYUNG
SONG, JE-HYUN

IPC分类号 H01L27/32 H01L27/12 H01L51/00

CPC分类号 H01L27/3206 H01L27/3276 H01L27/127 H01L51/0002 H01L51/0023 H01L2227/32

优先权 1020160165997 2016-12-07 KR

其他公开文献 US10147769

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据示例性实施例的有机发光二极管显示器包括：衬底;形成在所述基板
上并包括显示图像的像素区域和与所述像素区域相邻的周边区域的像素;
像素区域处的绝缘层和衬底上的外围区域;在绝缘层上的像素区域处的第
一电极;在所述第一电极上并延伸到所述外围区域的有机发射层;在有机发
射层上并设置在像素区域和外围区域中的第二电极;辅助电极，位于所述
基板上的所述外围区域中，并且被形成在所述绝缘层中的第一开口部分
地暴露;以及辅助构件，设置在辅助电极上并且与由第一开口暴露的辅助
电极的上表面接触。
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